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Introducao |

Atualmente, existe um grande interesse na sintese

de novos compostos que possam atuar como
camadas transportadoras de elétrons e emissoras
em dispositivos  eletroluminescentes (OLEDs,
organic light-emitting diode). Dentre os compostos
utiizados em OLEDs encontram-se aqueles
contendo complexos de AR+ e Ga3®* com ligantes
aromaticos. Neste contexto, o presente trabalho,
envolve a sintese, a caracterizacdo e estudos das
propriedades espectroscopicas de complexos de
galio contendo os ligantes 2-acetil-1,3-indandiona
(acind), 2-benzoi-1,3-indandiona (bind) e 2-
propanoilindan-1,3-diona (propind).

Resultados e Discussao |

Os complexos foram obtidos a partir das reacdes
destes ligantes com o cloreto de galio.! Os
espectros IV dos complexos de galio (Figura 1)
exibem uma banda forte em torno de 1700 cm™' a
qual é atribuida ao estiramento v(C=0) do ligante 2-
acilindan-1,3-diona, evidenciando que estes ligantes
encontram-se coordenados aos centros metalicos
de forma bidentada. C
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Figura 1. Espectros IV dos complexos

Os dados das analises termogravimétricas indicam
que os complexos s&o anidros e mostram que estes
sdo estaveis até aproximadamente 300 °C (Figura
2a). As curvas TG demostram que esses complexos
se decompdem em sucessivas etapas de perda de
massa.
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Os espectros de luminescéncia dos complexos
(Figura 2b), foram registrados a temperatura de N2
liquido com excitagao na transicao So— S+ centrada
nos ligantes acilindan-1,3-diona. Os dados obtidos
indicam que os complexos exibem alta intensidade
de luminescéncia na regido do verde, de forma
similar aos complexos com o ligante 8-
hidroxiquinolinato.? Portanto, pode-se dizer que
esses complexos possuem as caracteristicas
necessarias para serem utilizados como camadas
emissoras em Dispositivos Moleculares
Conversores de Luz (DMCL).
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Figura 1. a) Curva TG do complexo G&(aind)s. b)
Espectros de luminescéncia dos complexos
Ga(aind)s, Ga(bind)s Ga(propind)s.

Conclusoes |

As propriedades espectroscopicas dos complexos
tanto de gadlio, analisadas através dos seus
espectros de emissdo, evidenciaram que esses
compostos sd@o Uteis e promissores para aplicacdes
nos chamados dispositivos moleculares conversores
de luz (OLEDs)
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